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摘要(译)

聚硅氧烷材料可以用于在有机发光器件（OLED）中形成绝缘结构。除了
绝缘结构之外，OLED可以具有被分隔为布置在电极层之间的发光元件
（例如，显示像素）的电致发光有机层。跨电极层施加的电压导致器件
发光。一种类型的绝缘结构可以是由具有对应于显示像素的孔的聚硅氧
烷薄片形成的堤结构。像素可以通过将一层或多层有机材料沉积到孔中
而形成。另一种类型的绝缘结构可以是一个或多个绝缘带，其可以在
OLED工作期间在构造期间将电极层分离成电极条和/或绝缘电极条。
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